1.  雙極電晶體(bipolar transistor)在1945年由Shockley, Brattain, 和Bardeen在貝爾實驗室發明. 隨後在電子系統中取代真空管(vacuum tube), 並為積體電路件創造條件. 在此篇論文中, 我們分析雙極電晶體的結構和操作. 延用與pn junction相同思考程序, 我們旨在了解電晶體的物理,推導I-V特性的公式, 並發展一等效模型可被用在電路分析及設計. 
2.  微電子電路是建立於以在過去六十年被廣泛研究的複雜半導體結構. 在此篇論文中, 我們開始於半導體的觀念和研讀其中載子的移動. 接著, 我們處理pn junction. 我們的最終目的是用一電路模型代表元件, 以至於一使用此元件的電路可以被容易分析.
